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1, Einfushrunsz

5

lgs worliegende CSGT-2M-Standzsrdzellenbonzest igt fler die an- |
wendund haeim 'rationellen Entwurf digitsler CMOS-Schalilreise
wordesghen, £s bietot dis HMoestlichkezitremitiels sinegs SZchaliunss-
katzloses mit fest vorsessbenen *Stzndardzellen' dis =sswusnscnhtse
Sochazltums sennlich 2ipem Logikbaubzsten zofzubsuen wnd 2u wvers
drzhten, Dabei mussz sich der Anwendsr nicht mit deam Entwurf der
Tallen hecrhzeftigens zonrdern kazrn sich voellizg zuf den Entwurf

o
dor Verdrzhtung konzentrisren, liege erfelat innerhzlb 2inas
Yardrzhtungskanalaesy in den dia2 Ein=- und Ausdsende der Standard-,
zellen in winem fest vorgeschriebenen Rzster hineinrasgen. Die
fusfuehrung der Yerdrzhtung kann entweder mit Heznd erfol=en

gder mit Hilfe von Rechrersrodranmen wvorgenonman werdensdie
Jedoch nicht Gegenstend diesor Baschreibung sind,

kN

F

2, #Anwendung desz Standardzellanlonzaptes

1, Entwurf vollstzendiger Schzlthkreise suf Kundenwunschbasis
Ier Entwurf kann bei VYorhazndenesin entserechender tech-
nischer VYorzussetzungen vom Anwender selbst vordeznommen
werden, : : *

2, Rationslisierungemittel im Entwurf von Lodikieilen bei

i MSI- und LSI-Schaltkreisen in den Entuurfsabteilurnsen des
ZFTH :

Frinrzizien der Anwendung} ' -

1, D'ss Lawout der Zellen ist fuer den Anwender fest vor-
dedebdn ynd durch ihkn nicht 2u verszendern,

7, Meus Standardzellen koennen vom Anwender suf Grundlage der
gelterden Entwurfsredeln der CSGT-2N-Technolodie entuworfen
werden, Sie dusrfen zber erst n3ch Abstimmuns mit dem
Herzusgeber und Aufnzhre in den Ketazlug verwendet warden.

3, Fuer technolegische Sonderstrukturen(z.B. Marken, usw,) ist

' depr Hergusseber =ustzsndig, Derartige Strukturen sind '
mieht Inhazlt des Katzlodes.

4, Der Ketzlodg unterliest einem Aenderundsdienst. der durch
den Hzrasysdeher wahrganomnman wird.

3. Allzemeiner Aufbau der Standardzellen

llen Stendardzellen der CSGT-2N-Technolegie wurde 2in 14 um-R=zst
sudrupde Sslests d.he, die Anschluesse der Zellen r3den in dlzsem
Abstand in den Yerdrzhtungskanal, Sie sind sysschliesslich i
Polw-8ilizium 2uszelest, Tizbel muesssn nient 2lle moeglichen
ArnschluscrOcltigren der Zzllen besetzt sein, -
Eei Flim-Floss bestehen zuszetzlich in der Aluminiumebsane 2us-
sefushrie Arschlussse zur zeilenweisen direkizn Zuszmmenzchal-
turng, ; )
Oie Standardzellen kosennen gina unterecniedliche Hoene (inner-
halb-des 14 um—-RKasters) besitzen, Gawaehlt wurden fuse

Logilkgstter Y128 un

Fligp-Flo®s u.2. 14D um
a Lzenze der Zellen ist ébenfalls warizbels gber trotz
=

14 un~Rezster gsemmindert,

1.

aem =2n
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2 Zzllsn =ind =2 entworfens daogs keine dannen= brw, Subsirszt
&Eﬂijgig vorhanden sind, Bei Uerwendur @ WENFSFST WerdreAfungs-
Fernzele werden die Zellen der niechsztien Zzile um 180 Grazd gedr
bzw, 2n d2r X-Achse desrieselts sodzsz die n-K2n2l-Tranzistore
rueinznder zeligen.ler Iwieschenraum dient zur Kortoiktierung der
s-Wanne upd bﬂt?zeﬁt 14 um.

Irm den Zell=sn gind dig Zbensn 2:3:5:15+13 nicht enthzliens sis
warden nzcoh Fertiéstalluna dzs Geszmtlzuemuts erzeust.

4, Verdrzhtung im Kznzl

Die VYerdrzhtung der Stendardzellen kann von Hand vorgernommen
werden oder mit Hilfe von Rechnererodrazmmen erfolsen,
Fei Handverdrshtung sollten folg2ende (Grundredeln bezchtet’
wardeni | '
1+ Lezendgsverdrihtung im Kanzl wird in der ﬁlrmlnzum-
Ebene vordenommen . :
2y Die Anschlussse der Etjndardﬁellﬂn werden in der -
PDIH:E'IIEIUm*EEEﬂp Big Zur Aluminiumleitbann
dafuehri :

B PSS

e —— mm—

lamit ist eine wuebersichtliche Fuehrung depr Signzlleitunger:
weitdenende Minimierunsg der sazrasitzeren Leitbzhnbkarzzitzeten

und der Leitbahnwiderstsende bei langen Leitunsen gewzehrleistet.

Entwurfsredgeln im Eznsl!

€1 ﬂuntaﬁtfenater 4_um # o4 um
BC1 - #Abstand C-Fenster 4 um '
inmnerhalb Polu-Si '

chi Abstand C-Fenster 4 um

' innerhzlb Alu
Bi Breite éﬂls—Bahn 8 um
B2 Abstand Polu-33 4 Lm .S -
ik © EBreite Alu-Bahn 12 um )
L2 : adbstand ;i‘ulrJ-Ea]".n‘ 4 um !}'

Hilfsmittel fuer die Lzwoutzrbeoit;

Zur Verginfzechung der Lavout- und Verdrahtungsarbelt gsind

folzendae Hilfen xnraesehe,:
1. In der Ebene 90 ist ein lgwouibezguienszs logikswmbol
mit Bezeichrnunden vorhzndan. )

2+ In der Ebene 9§ kanmn die PBegschriftung dar Sidnale
e i \-"--‘v'-'—-n__

arfolger. -

Beide Ebzrnen sind unter WVerwspndurmg eines 0,1 um-Rzstsrs ent-
worfaen,
figz Lawout

galbet Drzucht wzehrend der Verdrahtund nicht De-
riyacksichti=st '
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Transistoren durch einen Punkt
- Mumerisrung der interngn Rnoten

Drasdan -
ERLAEUTERUNG: CSET-2N - STANDARDIELLEN - KATALOG Blztt! 3
- N 1 == =
- gindoutige Rezsichnung der Standardzella
Pezeichnuns! - bessteht sus mavimsl seohs Buchstzben pder Ziffarn
= durchfehende Numeriszrumz der Blasttzzhl J= Talle
Beschreibung? i .
- vorbsle Peschreibung der logischen Funkiion der
Standzrdzelle
- An#gsbe der wichtisgstsn Besanderheiten (=B
Schzltflznken bei Flip-Flaorzs Hinweise =zur
Vaerdrahturng usw, ) -
e e e R W WS TEND W W G SN A S e B e el E e U — B S —
Transistor-
dimernsionierung!
- 3 d
- Angzhe der im Lavout verwendsten Trensistor-
. breite fuer z2lle N- und P-Kana2l-Transistoren
- durchgehende Numerierung der Transistoren
. {z.B, Nl bis N12Zs P13 bis P24)
- Kznzllzenges sueltig fuepr 3lle Standazrdzellen
' M-=Kznzl § & um
F=Kanal @ & um
. b1
- . '
" r
Transistorelant :
- Schalturg der vollstzendizen Standerdzelle
- BezaichnunSen der Transistoren entserrechen den
in der Transistordimensionierund znfedebanan
- zuszetzliche Kennzeichnung def P-Kanal- .
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Urzsdan
ERLAEUTERUNG: CE06T-2H - STANDARDTELLEN - RATALOEG Blztti, 4
Bezesichrunsz? . Blatt!
[
Logiksumbol! Lage der Arschlusssae!
- Rzhmen des Logilksumbhols mzsstazhlich = O=1=Zsnlenfoless

zum Tellemlswgut

- zindeutige Zuordnuns der Anschluscs-—
belegund =2m Zellenrsnd

= Anwendung im Yerdrahtunssentwyrf

= kennzeichnet a&n-
schlusesositionen
im Faster
0 Lkein Ansehluszs
1 Anschluss

- beschreibt logische
Funktion der Gzttar

Lavout ' Flzechet X = Y  Mazstab! 1000311 fuer Y=128 um
; - J00%1 fuer Y=140 um

Anschliuesset )

' = Bezeichnung der Anschluesse zm Lavout

Limienarten im Lawaout!?

technologische Ebenenzuordnuns
a ) ~ Bedeutuns T
EBENE LA LB TON e : ____;qfffE____;___fff
1 A & 3 0 [CTT73 . sktives Gabiet A i~
2 ? B 3 0 B-LLLL LTI e=Warnna F T =
3 i Ft-Kanzlstorrer L 3=
13 éi ! ! 0 . f+—Fafmalstoesan a3 —4 s
L 1 0 Folusilizjum B G-
4 S 1 3 0 n+-SourcesDrzin M D
5 M 2 3 0 =+-SnurcesOrzin N 15~—
15 © i | 0 Kontakifenster C -
6 C 1 1 0 flu=-Leitbann i 7 -
7 D) { 1 5 Fazssiviarung E B o=
8 E 8 1 0 Hilfsebanen fuepr die Verdprzntuns?
Ul B-linaki 3 0 :
Bl C-Vowead) 1 0 [C— Polwsilizium i1m Kznazl 41 =
71 DlUowsd] 1 2 Fontaktfenster im Kanzl £1 =
Alu=Leitbann im Kamzl 1=
gé gf:“"“l i 0 3 iiriiasiong dar Sisnsle G 1
W10 T oaiksvabel -
Bemerburnzan! - dig Ebenen 2:3r3e03 gind rnicht in den Stendapd-
) ; zellen enthzltens sie warden nzch der Lozik-
verdrahtung zls Jeszmineit epntworfen
- diz Zbene 8 homat in den Standardzellen nicht won
= die Erbane 13 wird z2us der Ebene I sensrisrt
- dig Ebena2s 41y &1 und 71 werden nach Entwurfszo=-
schluegs zu den eptseprechenden GBrundepsnen addiant
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Bersdichriams! NGET Elalt? 1

Beschraibgnd} gatakbeler Ihivertfer

Taktung durch C wund O

Trznsistor-
dimensionlerungd Nl & 28 um Fd = A2 um

N2 = 38 um Fq - A2 Ul

Trzneicsbaorslans




! FFY Mikvselektionik 3;1?35__2
! Dresden !
| e e e P |
! |
! CE0T~ZN - STANDARDZELLEN - XATALOG 1
| i
e e e e e s e e e e e e e o m e — e - !
' !
! o Bezoichrungd HET Blaili 2 !
1 ]
b o o o e e e n e e R e e e e e e e I
! Logiksymboll ! lLade der !
! ! Arscitloes el !
i = = I-—' | 1
! C CIE ! 1
! — ! 1111 !
. I I 1
! . ' =
t ! !
i G E % e e e i i n e e a I
! e~ C I Lodgikglelchung! ]
! ! L
! P !
! I I I A = E !
! ! !
! NGT ' Fuwe C = H !
! 1 !
! ! !
[ oam i e e e e e e e - ]
' Lasout Flaechet! 44 w2 128 uwex2 Messta? 1000 ¢ 1 ¢
1 !
' fAnschlugsssel [
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! :
i !
! t
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i H
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I !
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i |
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I i
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! .



P ZFT Mikrowlubklounek

31780 !
I Oresder 1
| o e e o e o i o e e e e e o 1
| _E
! CEET-2M — STANTARDZELLEN - 1LaTal.0g !
! i
| o e o et o i
! i
I Bozosichpung! A D Elzbtar i
] |
! ________________________________________________________________________________________ i
! Beschireibungt MAME wmit 2 Einsdsendan !
I ;
I I
! |
i |
! ' ;
| |
.+ |
! !
b o e e e e e e T e e !
i Tyrznsistor- '
I dimepsiomievrlodi M1 = A3 um Fd = &2 um i
I M2 = 3B um Fdg = 42 ugm 1
]
' |
] |
| .l
1 |
| !
: !
.r |
I !
} !
! !
! !
I i
! 1
I !
! I
_I .................................................................................. |
! lisiesislorrlan? !
| I
1 !
I I
! !
! I
! !
1 |
' I
1 |
| ]
| !
I : :
1 !
i I
i |
; .
. 1
| !
| I
| I
i !
| |
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I PrT Himroelatbeanak 851737 !
' Hresdan I

Bazeichnuns: Mp2 Flati: 2

I

]

[

|

! Lougiksamball 1 loawe dep
1

i

i

[

! nirschiluiesses

NR2

Anschluesses




i AFT Howvoelakironik =R 1
! liresilan i
! ____________________________________________________________________________________ .r
! i

! CEGT-2H - STAHDARDZELLEN - KATALOG !

P fiesebiee Lo AMD wmil 3 Eingeensgen

I I
! !
I i
! i
! !
I |
1 I
| !
b o e e e e e m A —— !
! Tregrnsislor- t
i dimgnsioni@rungt N1 = 38 um P4 = &2 um i

! H2 = I8 uam Froooo= &2 1
! N3 = 38 un F& = &2 wunm I
t |
! !
1 !
I !
! I
! 1
! 1
! !
1 !
] I

I I

.' i
! i
' |
! !
! ___________________________________________________________________________ !
! Tramsistorelazn !
! !
i !
' 1
| | ? |
i P4 P P& ]
! . % & !
! '

& 0

1 H?I !
| El £ !
I L !
| )] I
i H:Ir I
, E2 = 1 )
1 I
! H1 @ t
! Et— I !
1 L !
I I
I ! = '
! !
I !
I !
! 1



! FFT MikroelekLlromnihk BA1FARTD I

I Oresden I

é :
! CEAGT-2H - STAMDARDZELLEH -~ KATALOG l
! L
! ________________________________________________________________________________ L]
i |
I Boazeichnnurg? NAZ Blgtl? 2 !
! 1
b o o o et iR e i a tm  m  m m e TR @ T m o E =T S dm = o |
I Ludgike2mrols ! Logte der 1
' I Anschlusssel !
| P g ; :
! | !
i ! 1111 !
! ! ' !
1 ! )
1 ! I
| & i mmim e —— — —— = i o — — — 1
| = ! Logikgleioingisd !
I | I
] ¥ _ I
! I 4 = E1l B E2 % EZ |
! ! i
! NR3 ' '
| } !
! ! !
b o e o e e AR S e e e 1
Lavout Flascime! &4 = (23 unEk? Masstald 1993 + i

Anschluesse;




EET Mk pruelaktromik ' 341732
Drezdern

CHGT-2 - STaWlanDIoLLEW - EKATALOLC

Boarvicniang? B4 Elavnt? 1

BesehPhrsibhwnd, HAatD mit 4 Eindaersen

Teagnzistoar-

dimernsioni2rongl M1 = A3 um PT = &2 um
NZ = 38 um Fa = A2 um
ME = 38 um F7 = &ZF um
N4 = 53 um F8 = A2 wm

Tramsislorelasn

EF =

| E2 ® L

El £ [




POIFT Mikroelektronik 84,1782 |

i liresdaen I
| e e e I
d !
I CEET-2N - STAHDARDIELLEWN - KaTALOG 1
| i
b e e o o e e e |
| !
I Bereichnundg? MNadg Blstl? 2 |
! i
e e i
1 Lodaiksdmipgal: ! Lade der !
i ! drschluesasal !
: I T | !
1 [ i
! ! i1111 1
| ; !
I ! !
! I;} I !
! [ e m I
i L I lLodgikgleichung! !
| ! !
i b - 1
! ' - I A = ELKE2XE3IXEA !
) | |
| NAW | |
I I !
1 | I
[ i T o o 2 e e |
Lazout Flzeche! 80 x 12B umik2 Mzeslzb! 1000 ¢ 1

aAnschluesse’

El E2 E3 Ea A




! ZFT HMikroelekbronik gs1942 !
! lresden !

! CSGT—-2N - STANDARDZELLEN - KATALOG !

Beschreibungt MAND mit & Eingsendgen

{ Deas Lewoul wurde zus 2 Majd erstelll )

Transistor-

I 1
I dimenslonievund? N1 = 38 um P7 = 42 um !
! : N2 = 38 um FE8 = 42 um !
! N3 = 38 um F? = &2 um L
! N4 = 38 um F10 = &2 um !
! NG = I8 um F11 = &2 wum !
! Nég = A8 um F12 = &2 um ]
! |
! I
! !
! !
! !
! !
! .r
! !
I ]
i !
! !
! I
N e -
' Trznsistorerlant P12 P11 P10 ry ] F7 I
1
: [ - . . ® ® }
! f I
" HE |
' EG !
1 H & E
I £ ik T‘ !
1 L !
1 M i
; H4 |
! | &4 - —[_ |
! @ !
! HE !
! 1 £z & I f
1 !
I F3} !
1 Re !
l !
! !
= !
! !
! |



' ZFT HJ#iuelektluiLk Bs1732 1

! Dresdan I
e e e e e e e I
! !
! CSGT-2H STAHDARDZELLEN - KATALOG !
| !
| o o e e e e e e e e o o e e ]
| I
' Bezeichnung MNas Blati: 2 :
] !
b e e e e e e ,:
Vo Lugikewmbol? I Lage der !
! I Ansenlugssel !
! B | A I ! !
! | !
! ! 11101111 !
i [-_**"" 1 1
1 I 1
! g‘ I I
: | | e !
! ! Lodikdleichung? ]
! ! !
! ! - !
! ' A = EIvE2vEIVE4w !
! ! !
! NAB.PHG : ESVES 1
! ! 1
| 1 !
e e e e e e e e !
Lawout Flzeche! 128 = 128 uwkk2 Masstabl 1000 ¢+ 1
Anschluessel
El E2 E3 E4 ES Es =1




! TET HMikroelektronik 8/17932 !
! Oresden !

i CSET-2N - STANDARDZELLEN - KATALOG |

Beschreibund: MOR mil 2 Eingsendgen

Transistor~
dimensionlerung! N1 = 4B um FI = 42 unm
N2 = I8 um P4 = A2 um

Trznsistorrlant




! ZFT Mikroelektronik 3/1982 !
! Dresden I

! CEGT--2M - STANDARDIELLEN - KATALOG !

| Bereichnung! ND2 Blaii! 2 |

lLudikszgmboll Lege dery

Anschnluessel

ND2

Lagout Flzechet A48 » 128 um¥x2 Masstab? 1000 ¢ 1

Anschluessel

El E2 A




1 TFT Mikroelektbtronik 3/1782
Ilrecsden I

! CEGT-2N - STAMTARDZELLEN - KATALOD !

Beschreibund: MOR mil 3 Eindezenden

Transistor-

dimensionievrund? N1 = X8 um F4 = 42 um
N2 = 3B um FO = &2 um
M3 = I8 um Fd = 42 um

Transisltorelant

£1 —ip m
51]
Ps
EZ i
EL
W1 Hi




! IFT fiikroeleklronik a3/1932 !
! Dresden !

t C3GT—-2N - STAMDARDIELLEN - KATALOG !

Lodgiksumbol

i P Lase der I
! - I Anmscnluessed !
f '_I 1 1
! | I
! ! 111 1 !
] ' ] I
! I ] I
[ I I
1 1@!. oo e e e e e o e o e o 1
i 1 Lodiksgleichungt !
[ ! |
! 1 1
] | I A = §E1 v E2 v EZI !
! ! !
| NO3 i i
! ) N
! l 1
| e e e e e e e e e e s e  —————— e I
Lawout Flzechne! &4 x 128 um#%2 Masstabt 1000 1 1

Anschluesses




1 ?FT ik rowlektronik 2/17382 i
! Dresden !

! Bezeichnuns! MO 4 Blatil i1

Beschreibungl HOR wmit 4 Eingsensgen

Transistor-

dimensionierund? N1 = 48 um F3 = 42 um
M2 = 38 um F& = &2 um
N3 = 38 um F7 = &2 un
N4 = 4B um F8 = &2 um

Traznsistorelant
.-.Ij
E § —id

EX 2y r

Ez £

El

HL [, r Tl H#




I 7FT HiPPUElFPtrnnlk ) g/1782 1
] T pasder !

| C5GT-2N - STANDARTZELLEN - KATALOG |

! Bezeichnuns! NO4 Blatt: 2 |

LﬂBlPSHmbuli l.zse der

Arnscinluessel

e | o e o e o e m m m m om |
! Lodikdleichunsg!
|
! -
I A = E1vE2vE3vEA4
1
MO |
I
1
| o o e e e 1
Lagout Flaeche! 90 x 128 um¥k2 Mosstabl 1000 ¢ 1

E4 k3 Ed El A




! ZFT Mikrowelektranik

3,198z
! lrezsden
J. ______________________________________________________________________________________
!
! CSGT-2N - STAMDNARDZELILEM - KATALODG
!
f ——————————————————————— S v S S ey R S S T L R A S S o i . o
i
| Bexeichnuns? AND3 Blett: 1
!
o o e e e e e ——— e ————
! Beschreibung? Rombinztorische Schaeltung sus einer ANl-
! Verknues Fung mit 2 Findzengen (ELkE2Ys die
! mit dem Eindgans E3 eine HOR-Verknuerfund
! Bildet,
!
|
|
]
[
e — S N i el i S . NN W S W N N N A S S g S —
Trensistor-
dimensionierungt Ni = 38 um F4 = A2 um
N2 = 3B um PO = 42 um
N3 = 3IB um F& = 42 um

!
]
I
I
'I 5] (-]
| . .
]
I P4 (1|
!
!
1 A
- HE
|
!
! Ex o
1 M2
! ———
!
!
!
I E2 —m—m—
] EL
|
1
|



bOZFT Mikroelektronik . /1782

i
! Oresdan !
e 1
] |
! CSGT-2M - STAWDARDIELLEN = KATALOG !
|

| e e e e e i
! !
| Bezeichrnurng! AND3Z Blattt 2 |
! I
[P s o e 1 o o T o o et T 1 e o e o e o e e o e o e I
! Logiksuymboll ! Ledge der 1
! b Anschirluessed !
| | I 1 I
| 1 1
| n 1111 !
| I 1
I 1 i
! 11 ! !
! i e r
! ;q ' Lodgikgleichung! !
] ! }
! P !
! ! A = {1 % E2) v EJ !
I 1 |
| ING3 | )
! ! !
| ! !
] om oo o S o S B e 2 e o }

Lagout Flaschet! &4 x 128 um%%2 Mzsstasbd 1000 1 1

Anschluessel

El EZ E3 A




! ZFT Mikroelektronik BAL9EZ 1
! Dresden !

! CSGT~2N - STAMNDARDIELLEW - KATALOG !

Beschreibung? Kompinstorische Schaltund sus einer AND-
YorknugerFPund wit 2 Eingaengen ( ELRE2 ) s
die wit den Eingeensdsen E3 und E4 eine
NOR-Ve rkiues7undg bildet,

Transistor-

dimensionierung! Ml = 38 um F3 = 42 um
N2 = 3B um F& = &2 um
N3 = 38 um F? = &2 wum
N4 = 38 wum F8 = &2 um

Transistorrlant

’ :
|
| [ o ra 1
I . . 1
I ]
! NF & !
| 1
| - |
1 ]
I Fa ® '
1
i | A :
i He
1 | |
1 M3 NZ I
| lm——r—[ n—{ i1 I
I ! HE X
] ]
1 !
I — — I
! [ EF 1
I H
I £z !
1



! ZFT ﬁlPTGElEPL!quP g/1%82 !
! Dresden !

! CEOT-2M -~ STAHGARDZELLEM - KATaALOG !

Luslkﬁgmbul‘ lade der

Anscitluesse!

3 |
| |
1 1
.r !
! 11111 !
l !
[ ]
1 1

Lodikgleichundg!?

I
]
!
' A = (E1%E2)VE3IVE4
]
1
]
!

AMOY
| o = o 1
Lawout Flzechet 80 x 128 umn¥k2 Maselabt 1000 3 1
Anschluessel
E1 E2 E4 EJ &




! FFT Mikroelektronik /1942 !
I Iresden !

! Fezeichruns} ANDZ Blattt 11

Beschreibuns} Kombimztorische Schsltung zus 2 AND-
Verknuerfungen von Jewsils 2 Fingaenden
(E1¥E2,E3%E4)y dig eine NOR-Verknuepfupns

!
I
[
2ildet, !
|
' )
!
1
L e e e e e e e e e e e 1
! Tranmsistor- i
I dimensionierung! ' N1 = 328 um FS = 42 um !
! W2 = I8 um Fé = A2 um !
! NI = 33 um F7 = &2 um !
! N4 = 38 um FB = 42 um !
I 1
! !
1 !
! !
] !
| I
I !
! !
] ]
! i
! i
! '
! I
1 i
| e  —— ————— ————————— e o e B L T T Ty p— !
' Transistorelan! !
i 1
1 !
1 ] " I
! i
- -
i = 1
' rs (] :
! !
1 M . |
I A !
[ H2 H4 I
| !
| !
: | E# M1 m H3 m ]I
i E3 & f— ;
I | EL !
I
| K2
! £l
i
|
|
I



i ZFT dikroelekbronik 3/1782 |
! lresden !

! Bezreichnung! AH024 Blatt: 2 |

logiksymiaal: Lade dar

Anscihluesset

|
1
i
!
11111 !
!
|
1

. !
! Logikdleichung: !

! !

1 - I

I A = (FE1¥E2)w(EL¥E4S) !

| !

ANDZ 4 I )

! .l

! |

| e o e o 2 o e e I

Lavwout Flazeche! BO » 128 uwm¥x2 Mazsstlabi 1000 + 1

Anscinluesse!

E3 E4 E2 El A




! ZFT Hikroelektronik 3/1%82 !
! Dresdean !

! C36T-2N - STAMDARDZELLEN - KATALQG !

Bescihireibungt Kombinatorische Schaltung aus einer OR-
Verknuesfund onit 2 Eindzengen (E1vE2), die
mit dem Eingandg EI eine HAHLD-Verkrnues{uns

: !
! !
! I
! bildet, 5
I 4
| ' !
! !
! !
| !
! |
[ em o e o et o e o o o 2 2 2 o 2 o e o 2 o e o e 1
Transistor-—-
dimensionierund? Ml = 38 um P4 = &2 um
N2 = 38 um F3 = &2 um
NI = 43 um FA& = &2 um

Transistorslani

! .l
! I
| ]
! & |
: ol ;
! ™ * |
! : —.[ - | B :
; - !
) |
, !
| o ' |
: ! @ :
: HL 2 i
| ';
! 3 Po— E
i E2 i
; Ei I
1 !
| i



i ZFT dMikroelektronik 8/17872 I
! Dregden !

i CS5GT-2N - STANDARNZELLEN - KATALOG |

Lodgiksumboll Ladge der

fnscnlusssel

!
I
|
!
! 1111
I
1
I

] e — !“"“"‘""'I‘"'_-T “““““““““ I
i I Lodikdleichunsg? |
! !
o 1
I A = (El1 v E2) % EJ !
! 1
ONA3 | i
1 !
1 !
R EE——————— i
Lagout Flaeche! &4 = 128 g2 Masslaebt 1000 t 1
Anschluessel
E2 E1l E3 A




! ZFT itikroelekbronik g/1782 !
! Urescen ]

| CSGT-2N - STANDARDZELLEN - KATALDG !

Beschreibungs Eombinastorische Schaltung z2us einer (JR=
Verknuesfung mit 2 Eindsendsn (E1vE2), die
mit den Einsgensen E3 und E4 eine MAWHD-
Vaeprknuesfund ildet.

El

! Transistor- !
b dimensionierundg: M1 = 38 um FI3 = &2 um !
! N2 = 3B umn Foé = &2 um !
! M3 = 38 um 7 = &2 um !
! M4 = I8 um F8 = &2 um !
1 I
| i
I |
| |
I 1
1 1
; I
i |
| |
i 1
| |
i [
\ !
| ]
| e e e e e o e o e e - ———1
I Transistorrland ’ E
|

1 ¢ P !
1 ]
! Ps rg . '
I E !
I L . F7? 1
1 - !
1 |
| - h !
| I
i E4 I
| m !
! * M3 I
i - |
' | m

! Hi H2 :
1 1
i E2 - |
. 1
I ]
| [
I I
| i



b ZFT Mikroelektvonik B/A1YR2 i

! Dresden !
| e e e e o e e e e e e 1
I !
! CSGT-2N — STANDARDIELLEN - KATALOG 1
1 1
| o e e e e e n e !
1 !
I Bersichnung! Onad Bleztt! 22 |
I 1
| o e i i i . i o e o o L o o T o o < S S i Lt o o o T . o T o o o o e . o o o H 54 o i
Logiksumbol?l ! Ladge der i
! Agrsciiluesse I
O 7 [T 13 = | |
1 1 -
I 11111 1
) I /
! !
2 ai I I
S ——— I
[ !
-i] I Lodikgleichundg! 1
! 1
P |
| ! A = (E1vEZ}YXEJIXE4S !
| !
ONAL | |
! 1
! !
| 2= = 2m e e o i
Lagout Flzechet BO x 128 umk¥2 Hasstab: 1000 t 1
Anschluessel

EZ El E3 E4 A




bOZFT dikroelekbronik g/1732 |
! Dresden 1

LEn]
i
L
i
[
n
I
=
[
=
I8
e
[
=
I
4%
£
Lee)
=
L1
[oal
[
b

Beschredibundg Kombinstorische Schisliunsg z2us 2 0OR-

I |
! Verknua=Tundgan vun Jewe=ils 2 Eindsenden I
! (EIVEZSE3vE4d)y die sine MNaHI-Verknussefundg !
! bildet. !
! 1
! !
! !
! !
I 1
R e e m e e !
1 Transislor- !
P dimenslionierundi Ml = 48 um F3 = 42 um !
! H2 = ZB um F& = A2 um t
! M3 = 3B um F7 = &2 um !
] M4 = I8 um F3 = &2 um !
1 1
! !
! !
! !
! !
| !
i !
| .
i |
i ]
| !
| ' !
1 !
i |
I o o e o e . S |

Traneistorelani

E2
El







' ZFT dikroelekt ronik 8/19372 !
! Nrasder !

Bezschreibundg: RSjFIiPHFlup-realigiert s 2 NDE;

FsS sind bei H skiiv

Transistor-
dimensionierundg? siefnie  NO2

Transistorrlani siehe NOZ




! IFT Hikroelektronik Bslya? !
! _ Drasden !

Logiksumbol! lLade dor

Anschluessel

101101

!

- !

1 I R 5 @ 0 |

H I - !

I L L @& @ !

[ L H H L !

RSND ! H L L H !

! H H L L |

! nichtk erlaubt |

| e e e e e o e !
Lagout Flaeche! 6 x 128 uwmsi2 Masstabt 1000 ! 1

Aanschluesse! -

I ———— -




I ZFT #Hikroelaktronik 8/1982 1
! Dresden !

i Bereichnundg!? LFFTS Blsttt 2 I

Lodiksembolt - ' 1 Lage der
P . y ' Anschluesse!l

1

1

]

!

20111111 !
!

]

i

! Lodikdgleichungs: I
I C=H { Uebernshime der !
! D -Informaetion !
! ins Latech !
| C=L ¢ Halten der !
I I
1 !
i

Informakion
I CE=Lt @ - houchohmisd
| CE=H: AussHang aktiv
Legout Flazeche: 12B = 128 um%%2 Messtabtd 1000 ! 1

Anschluesse!l

e c D CE Q CE




! ZFT iikroelekbronik as1%82 |
! Oresden !

| Bezeichnund} OFF Blsbl: 1 !

1 Beschreibundl  U-Flir-Flor (Hasgler-Slave-Flis-Flox) !
1 it C=H wird die Informsbion am F-Eingand in !
! den Messter eindeschrieben und mit C=L 19 den !
! Slave ueblernommen. Das OFF sohaslbel 2uf der !
! H/L=Flanbke von C. Um guenstid Teilerketien . !
! 20 realisigrens i1st bwm DFF eipne Rueck Fushivang 4 I
! auf D (Teiler—-FF TFF)} und zum berschbaviten Flis- !
! Flos pine sntserechendes Verbindung Jdep C-Ein- !
! daepnde und der Q-Aucdsendse moeslich. !

' Transistor- !
! dimensionierund) N1 = 14 um Fi1 = 18 um !
1 N2 = 148 um F12 = 18 um I
! MEI = 1& wum FI13 = 18 um !
! N4 = 1é& um Fi14 = 18 um !
! NS = 38 um PI1S = 50 um !
! HA = 1é& um Fi1s = 18 wum !
! N7 = 1& um P17 = 1B um i
! N = 14 um FI18 = 18 um 1
! P ST N = 1& um F19 = 18 um !
LT ¢ N1O = 38 um F20 = 50 um l
! A !
! i ¢ N " : :
I Dy oy '(b———-ﬁh—--"‘f_;i-—_f"—"—ﬁ - 3 G Ih !|
| 3 ¥ |
e — N ey I
1 B = ™ - p—
! /c C Q _ _x.# - t
1 Il . -

Trensistaorrlan




N et e

P'OZFT Mikroelektronik a/1982 |
! Dresden I

! CS6T-2N - GTANDARDZELLEN - KATALOG !

Lodikewmpoll

Lage der

Il | - ! !
: IHJ_ Tﬂ DIE e Il Ansciilluessael Il
| ) !
| _ ! 1190110100 !
1 g 1 I
| =R =
1 | o o o o e o o v e e e e e o e I
] D"? A_% ] —{ I Lodikgleichuns? !
| 3 I e |
i I 1
! DFF r |

| i
!! OF F 1 |
o o o o o o et A . 2 o R = 8 8 S S A kit 2 e |

Lavwout Flaeche! 144 » 1460 um¥k2 Magstebl 500 V1

Anschluesse?l

D ——————— PR R E DL e



I ZFT Hikroelakiranik /1732 |

! [resden !
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P Bezegichnunz OFF®R Blatl: 1 |

! Beschreibunss D-Flir-Flor mwil Rueckeselzeindand I
! Das DFFR gsehaliet auf der HAL-Flanke vun C. !
1 Mit R=H dist das Flisr=Flor tzkiungbheendid

! ruecksetebar (A=), Die Verbindundg der bheiden !
! R-Einmgaenge muss im Vevdrantungskznsl reslisiert '
! werdan! i
! |

. i

: Eanet = A :
I 1

Transistor-

| 1
b o dimensionievund? N1 18 um !
! M2 18 um !
! N3 18 um 1
! M4 18 um !
! NS DO um !
! N& 40 um !
! N7 13 umn !
! N3 18 qw !
! Ny = = 18 wum !
! N1d = . = 18 um !
I Mil = G50 um !
! Ve = M1 G0 um !
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‘ c |
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! Dresden I

Beschreibung: O=Flir-Flo= mil Selzeingandg
Das OFFS schaltet auf der H/L=-Flanke von C.

! i
! 1
I _ |
! Mit S=l. ist das Fliw-Flos takitunabhgendid = !
! setzbar (@=H), Die Merbindundg der beiden 3= |
I |
| |
! 1
| !

Eindsends Quss i Uerdrdhhunaahanal_realiaiert
werden!

—

Transistor-

I [
! dimensioniervund? Ml = L& um F13 = 18 um !
! M2 = 146 um Fl4 = 18 um !
I M3 = 14 um F15 = 18 um |
i M4 = L& um P1& = 18 um !
! NS = 2B um F17 = 44 um 1
! M4 = 28 um F19 = 44 um !
! N7 = 14 um F1? = 18 um !
! Ngd = & um F20 = 18 um !
! N? = 1& um F21 = 18 uin !
! N1Q = L& wum F22 = 18 um

1 Hil = 38 um FE3 = S0 um !
! N12 = 38 um F24 = G50 um I
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! ZFT Hibkroelektronik 3/1982 i
! Dresden !

i CSG6T-2H - STANDARDZELLEN - KATALOG I

Beschreibundg: OD-Flip=-Flur mil Sete— und Ruecksetzeingand
Das OFFRS senaltet auf der HAL-Flanke wvon C.

iMit R=H: (5 :HIY iat das Flie=Flue bakbuanabhaengid
rugcksetebar (B=L) und mit S=L {(R=L!} swhbebsr

{(@=H). Die Verbjinpduypg der_BEs baw. S5- Eindsende
mdss L UerdrﬁhtUHﬁﬁkan{L rezlisiert warden,

Transislor-
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! dimensionieruns’ Ni = 15
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ZFT iikroelekte

Orecdern

DrTik 83/1%32

CEBT-2H - STAHUDARDIELLEN - KATALOG

Beschreiovumd!

dumamisches U - Fliw-Flaor

Mil C=fLwird der D-Eingsnd sbdetrennt und der
ersbe Tnverbsp nochobmid,s Am Wooten 3 evfoldt
die dunzmische FwischensFreicherund. ler zweite
Inverter wierd sktiv and giok die Informsbiun
ins Lateh weiter. Wil C=H wivd 'die InfTormwation
denzlten. Oureh die densmische Srelicherund be-
dindt lst die Zeltdsuer C=L bedrenzbosl Jes.

" Das Flir=Flor schsliel auf der H/L-Flznke von C.
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dimensionievrundg’

""--““"-"“—‘“.-."——""“-"—-.;av'iws i

-’-"i.'l'!'-{*f-q*‘ Fg.—gp

N1 = 148 um 5

- N2 - 14 um -.Ji."f__ }'.
Zivd o ¢ NI = 16 um -
M4 = 146 um
C‘::A el ettt M3 = 38 um
' v Né = 16 um -
C =9 MPTO, o M7 = 14 um Hiilazp?
- o - i Have
Fgd = 18 - i - (n
P9 = 18 um 3*?}E‘C’E*ID e
P10 = 18 um c ¢ | '
FI1 = 18 um L
F12 = 50 um c

F13 = 18 um
PL4 = 18 um
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I IFT Mikrowlekivronik
! Dresden

! CEGT-2H ~ STAHDARDZELLEN - RATALDG

Beschreibunds dgngamisenes

Teiler=Fliz=Flos
Daes OYSTFF sehaliel zul der

HL=Flanke van C.
Mueih die dsnsmische Auischerse=icherund

[

1

|

! badindt, muss eine untere Takifreauenz und

! wine minimale Flankensteilheit sindshalien

! Wwerde.

: !L‘.LH._. = :'.. Wie

1

! _____________________________________________________________________
' Transistor-

' dimensionierunsg!

] N1 = 40 un

! N2 = 40 uym

! N3 = 40 um

! N4 = 40 um

I NG = 44 um

1

! Fé = 48 um e .

I F7 = 4B um AY /&

1 F8 = 4B um XI
1 F? = 48 um - \ I
I F1 = 40 um T_.l.lku_‘\)j;._ v }Q
1 C ~

|

1

1

1

1
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I YFT iMikroelzkitronik /1782 !
! Uresden |

! CSGT-2H -~ STANLARDZELLEN - KATALOG !

Besoner2ibund? demamisches Tellep=Flis-Flup

[ [
| Dzs OYNTFF schaltet zuf deyr H/L-Flanke won C. !
| Bureh die duynswmische Zwischensericherund :
! bedingts muss eine unlere Tskifreaueny und !
! pine minimale Flankenstelilhelit sindenaslben !
! werden, Yo = At !
! OYNTFF und DYSTFF sind scheltungstechnisch ]
! identischr unterscheiden sich aber Lm Lawout !
! 1

und in der Dimensioniervdns:

I Transistor- !
b o dimensionierung: |
! N1l = 24 um - ;
! N2 = 24 um C . \
! N3 = 24 um :
! NG = 26 um Q 7777777002 !
! !
! P& = 32 um !
? P7 = I2 um |
.I- F'i'! = 52 Iim ":I . ) i
! F9 = 32 um \ ALV o _ |
! FLO = 46 um . —>3 !
| I
L |
! ]
! I
! i
! I
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